
吉林贵金属靶材 沈阳东创【】 贵金属靶材技术

产品名称 吉林贵金属靶材 沈阳东创【】 贵金属靶材技术

公司名称 沈阳东创贵金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沈阳市沈河区文化东路89号

联系电话 13898123309 13898123309

产品详情

用于电子照相成像装置和喷墨成像装置的导电辊是通过将导电性泡沫弹性体包覆于导电性金属芯材的外
周而制成的。所述导电性泡沫弹性体是通过将导电性材料分散在普通弹性体中以使该弹性体具有导电性
，并使用空气或者氮气对弹性体进行机械发泡、或者使用发泡剂进行化学发泡而形成的。

导电辊，所述导电辊的电阻率几乎不会随着环境变化而改变。根据本发明的一方面，提供了一种导电辊
，该导电辊包括导电性芯材，贵金属靶材厂家，以及包覆于所述导电性芯材的外周的泡沫弹性层。

钨-钛靶材作为光伏电池镀膜材料是近发展起来的，它作为第三代太阳能电池的阻挡层是佳选择。

由于 W-Ti 系列薄膜具有非常优良的性能，近几年来应用量急剧增加，吉林贵金属靶材，2008年W-Ti 靶
材世界用量已达到400t，随着光伏产业的发展，这种靶材的需求量会越来越大。具行业预测其用量还会
有很大的增加。国际太阳能电池市场以的速度增长，贵金属靶材技术，目前世界有30
多公司参与太阳能市场的进一步开发， 并已有的公司产品投入市场。

精铝经过区熔提纯，只能达到5 的高纯铝，贵金属靶材加工，但如使用在有机物电解液中进行电解，可
将铝提纯到99.9995%，并可除去有不利分配系数的杂质，然后进行区熔提纯数次，就能达到接近于 7 的
纯度，杂质总含量<0.5ppm。这种超纯铝除用于制备化合物半导体材料外，还在低温下有高的导电性能
，可用于低温电磁设备。

制备化合物半导体的金属如铟、磷，可利用氯化物精馏氢还原、电解精炼、区熔及拉晶提纯等方法制备



超纯金属，总金属杂质含量为 0.1～1ppm。其他金属如银、金、镉、、铂等也能达到≥6 的水平。

吉林贵金属靶材-沈阳东创【】-贵金属靶材技术由沈阳东创贵金属材料有限公司提供。沈阳东创贵金属
材料有限公司是辽宁 沈阳 ,冶炼加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信
的方针，满足客户需求。在东创贵金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东创贵金属更
加美好的未来。
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